DL032D - DLO032S |
Vier OR-Gatter mit je 2 Eingéngen
Logische Funktion: Y = A/B
Bauform 5 (DL 032 D)
Bauform 29 (DL 032 S)
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Statische Kennwerte (bei Uce — 50V + 0,25V; b, = 0~-70°C)
min max.
Stromaufnahme lec
Uee = 525V, Uj = 045V 9,8 mA
AusgangskurzschluBstromT) —'os 20 100 mA
Ueg = 525V
H-Ausgangsspannung UgH
U|H =2V, UCC = 4,75V
—lpH = 0.4 mA 2,7 Vv
L-Ausgangsspannung Ugr
Up =08V, Uce = 4,75V
loL = 4mA 04V
loL = 8 mA 05V
H-Eingangsstrom ™
Ucc =525V, Uy = 27V 20 pA
Uy =7V 100 pA
L-Eingangsstrom 11
Ucc =525V, U =04V 360 pA
Clampingspannung der
Eingangsdiode | 1.5V
Ucc = 475V, =, =18 mA

) zuléssige Priifzeit S 1 s, Kurzschluf nur an einem Ausgang zuldssig.
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DLO37D - DL0O38 D

DL037D 4 NAND-Treiber  mit je 2 Eingdingen
AB

Logische Funktion: Y =
Bauform 5

Informationsdaten
H-Ausgangsstrom
L-Ausgangsstrom
Signalverzégerungszeit

—lon
lou
tPLH
tPHL

1,2 mA
24 mA
24 ns
24 ns

DL038 D 4 NAND-Treiber mit je 2 Eingéngen

offener Kollektor

Logische Funktion: Y = AB

Bauform 5

Informationsdaten
H-Ausgangsstrom
L-Ausgangsstrom
Signalverzégerungszeit
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—lon 250 pA
loL 24 mA
'PLH 32ns
tPHL 28 ns
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